Fundamentos de Electronica 2016-2017

Sea el circuito siguiente, basado en dos transistores NMOS:
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Datos: R1 =600 Q, Rz =28 kQ, R3 =1 kQ, RL =2 kQ, Rs =500 Q, VDD =15 V, |1 =2 mA
K =20 uA/V2, W/L; = 40, W/L, = 20, V11 = Vrz = 1V, tension Early Va = 50V
Calcule:

a) El punto de operacion.

b) Represente el circuito de pequefia sefal incluyendo efecto Early.

c) Laganancia en tensidn Ay = Vo/Vs.

d) Laganancia maxima en funcién de Rsy R.. Recuerde: la condicién es Rs =0, R = oo
e) Resistencia de entrada y de salida.

f) Larelacion W/L; minima para poder aplicar el modelo de pequefia sefial.

Solucion:

a) lps=3.2mA

c) Av=0.125

d) Avy=0.276

e) Rin=600Q; Rour = 419Q
f) Ww/Li=10.2
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